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(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TẤM SILICON LIÊN KẾT ĐIÔT PHÁT QUANG 
HỮU CƠ VÀ TẤM SILICON LIÊN KẾT ĐIÔT PHÁT QUANG HỮU CƠ SẢN 
XUẤT ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm silicon liên kết điôt phát quang hữu cơ 
(OLED), phương pháp này bao gồm các bước: đúc silicon thành hình dạng nhất định; hóa 
rắn sản phẩm đúc; phủ lớp phủ trượt lên sản phẩm đúc; áp dụng việc xử lý bề mặt với một 
mặt của sản phẩm đúc để thực hiện quy trình liên kết; và liên kết một mặt của sản phẩm 
đúc mà được xử lý bề mặt với tấm kẹp nhôm. Theo sáng chế, phương pháp sản xuất tấm 
silicon liên kết OLED có thể chọn một cách thích hợp tấm silicon liên kết OLED theo các 
loại màn hiển thị khác nhau gần đây (ví dụ, màn hình phẳng, màn hình cong, màn hình 
mép cong v.v.), vì vậy bọt tạo ra ở thời điểm khi kính cửa sổ được dát trên panen dẻo có 
thể được giảm để cải thiện độ tin cậy của sản phẩm. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
tấm silicon liên kết điôt phát quang hữu cơ (OLED) được sản xuất bằng phương pháp nêu 
trên.
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